
























































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US7768603 公开(公告)日 2010-08-03

申请号 US11/104288 申请日 2005-04-12

[标]申请(专利权)人(译) 富士通株式会社

申请(专利权)人(译) FUJITSU LIMITED

当前申请(专利权)人(译) FUJITSU LIMITED
友达光电股份有限公司

[标]发明人 TASAKA YASUTOSHI
YOSHIDA HIDEFUMI
TASHIRO KUNIHIRO
TANAKA YOSHINORI
DOI SEIJI
ODA TOMOSHIGE
TSUSHIMA ISAO

发明人 TASAKA, YASUTOSHI
YOSHIDA, HIDEFUMI
TASHIRO, KUNIHIRO
TANAKA, YOSHINORI
DOI, SEIJI
ODA, TOMOSHIGE
TSUSHIMA, ISAO

IPC分类号 G02F1/1335 G02B5/02 G02F1/1333 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133553 G02F1/133345

审查员(译) 内尔姆斯，DAVID

优先权 2004165320 2004-06-03 JP

其他公开文献 US20050270447A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

具有不同排列间距和尺寸的开口部分（开口图案）分别形成在反射电极
下面的第一金属膜图案，第一半导体膜，第二金属膜图案，第三绝缘膜
等中。这些开口部分彼此复杂地重叠，以在反射电极的表面中形成精细
的凸起和凹陷。此外，可以在形成TFT的同时在第一金属膜图案，第一
半导体膜和第二金属膜图案中形成开口部分。因此，可以避免步骤数量
的增加。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/183a3bd6-f830-4a62-9d53-9322cf03544c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035448472/publication/US7768603B2?q=US7768603B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7768603.PN.&OS=PN/7768603&RS=PN/7768603

